


























































专利名称(译) 终端设备包括参考电压电路
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优先权 1020170091601 2017-07-19 KR

其他公开文献 US10303197

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供参考电压电路。参考电压电路包括第一电流偏置电路，包括第一节
点;第二电流偏置电路包括多个NMOS晶体管和第二节点，以及放大器，
被配置为输出具有与第二电压相同的值的参考电压。多个NMOS晶体管
包括第一NMOS晶体管和第二NMOS晶体管，第一NMOS晶体管连接到
第一节点，并且多个NMOS晶体管连接到第二节点并且被配置为基于第
一节点执行亚阈值操作。第一节点的第一电压，使得在第二节点处产生
第二电压。
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